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EX1  Schéma simplifié de I"amplificateur opérationnel bipolaire pA741
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On considére le montage de la figure 1. " I o
1) Donner le nom de chaque étage. 0}2‘3‘ ) ok S i ® Mt
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/3’) Quel est I’intérét d’utiliser deux entrées au lieu d’une. {
% Donner le nom et le role des deux sous-bloques (en pointillé)
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Etage 2.

)’Quel est le role de cet étage.
/61 Donner(f nonret Je role du sous- bl(;gue qui contient les transistors Tg et
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Etage 3.

75~.Quel est le role de I'étage.

8) Donner le nom et le téle du sous-bloque qui contient les deux diodes.

EX 2: (Philipe Roux 2005)

On veut réaliser un amplificateur suivant le sechéma ci-dessous e utilisant dew transistors
rigoureusement complémentaires, Le transistor Ty avec la tésistance Ry associce sert de “charge

active” au transistor amplificateur Ty,
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trés elevée sera négligde

{ére PARTIE : ETUDE DE LA POL ARISATION
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crive Je fonctionnement du montage en courant continu

{Veg! = 10 V. Indiquer sur le schéma
s par rapport a la masse.

chaque wansistor, un



2ére PARTIE : ETUDE DE L'AMPLIFICATEUR A VIDE (K ouvert)

On suppose que les condensateurs Cy et C ont des valeurs suffisantes pour que lewr impédance soli

ﬁh‘gaabfe a la fréquence d utilisation di montage.

Compte tenu de ces hypotheses. dessiner le schéma aux petites variations équivalent a la charge
active constituée par Ty et R; (partie encadrée duischéma).

}ﬂ’ Déterminer alors la valeur de la résistance R équivalente & la charge active. Tl ¢"agit de la résistance
d'entrée de ce montage vue entre le collectenr Cy et la masse.

}75 En déduire et dessiner le schéma aux petites variations équivalent a 1"ensejmble du montage.

‘8‘)/Montrer que le gain en tension peut s’éerire comme suit
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4©) Montrer que la résistance de sortie peut s’écrire comme suit
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